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نتایج خلاصه/ مقدمه 
هدا  آزمایشگاه الکترونیک قدرت  و ییتدت در این پروژه کارشناسی که در 

ی انجام شده است، هدف، طراحی دقیق یک  بدکدت دیکدیدانرژ  دانشگاه تهران
هکدف بمک  و نکز ای ایکن پکروژه برکار یری . اسکتLLCپک  بدتنی بر سکاتتار نکی 
دقیق آن پ  و بدلساییدر ساتتار بددت دیدیدی نی ( بسطح)درانسفزربادزر پلانار 

.استMaxwellافزار اجزای بحدود الرتروبغناطیسی در نرم
هکا، بدکدار سکنش نیکتی و سکنش Lدو پارابتر بم  بربزط به LLCدر بحث دیدید 

یککق بککا اسککتفاده ای بدلسککایی ددریدککا دق. کننککد ی درانسککفزربادزر اسککتبغنککاطی 
و بککا دزجککه بککه وابککت بککزدن بزق یککت Maxwellافککزار درانسککفزربادزر پلانککار در نککرم

فی دانک  سایی، بدکادیر سکندزان قد  ای پیادهها در درانسفزربادزر پلانار، بیپیچسی 
.  دیدید را با دقت بناسدی بیخص نمزد

راحکی در ابتدا ط. در این پروژه براح  انجام این کار به طزر کاب  پیگیری شده است
یکک  بدککدت دیککدیدی انجککام شککده اسککتس سککح  بککر اسککا  طراحککی انجککام شککده، 

سایی شده است و در نمایت سکاتت شدیهMaxwellافزار درانسفزربادزر پلانار در نرم
.ستآیبایی شده اسایی و عمنی، راستیعمنی بددت انجام شده است و نتایج شدیه

-5حدوداوولت15تروجی7باپ نی دیدیدیبددتبطنزبِبیخصاتاسا بر
طراحی،ایندروشدانجامایاولیهطراحی،قدرتکنیدهایدرایزبرای(ولت21)ولت

هایپیچسی اب ادودورد دادبددت،شدندیدیدیبرایلایمتاینوهاسنشبدادیر
اسا ربسح وشدندبیخصدرانسفزربادزر،یهستهودرانسفزربادزروانزیهواولیه
نرمدرپ نی دیدیدیبددتکناردرپلاناردرانسفزربادزرPCBطرحطراحی،ایننتایج
اب ادوشر اسا برسح شدسساتتهوشددرسی Altium Designerافزار
رافزانرمدره درانسفزربادزربدتشده،انتخابیهستهاب ادوPCBطرحدرهاپیچسی 

Ansys Maxwellتههسقرار یریدستایب د.شدساییشدیهنمایت،دروشدپیاده
سنش،آنایپ وشدانجامبردکاریلحی شده،ساتتهبدارچاپیبردهایدرپلانار
ایی،سشدیهنتایجباعمنیبخشنتایجوشد یریاندایبتر،RLCباهاپیچسی ب ادت
نتایجهبعمنیهای یریاندایهدرهاسنشبدادیرکهشداینبدایسهینتیجه.شدبدایسه
ب،بناسساییبدتصزرتدرکهدهدبینیانکهداشتبناسدینزدیریسایی،شدیه
آتر امدر.استادراقاب باکسزت،افزارنرمدرساییشدیهایحاص سنشِبدادیرنتایج
.شدفراه عم درZVSشرایطوشدبررسیآنهایتروجیودیدیدیبدارنیز

دهدبیننیاساییشدیهنتایجبهعمنیهای یریاندایهدرهاسنشبدادیربناسبِ نزدیری
تدفاو.استادراقاب نتایجواستشدهانجام،Maxwellافزارنرمدربناسبساییبدتکه
هجمنایهاییبحدودیتدلی بهسایی،شدیهنتایجوعمنی یریاندایهدرهاسنشبدادیرک 

پروژه،نایدرانتخابییهستههمینجمنهایایرانبایاردربزجزدهایهستهاکثرنداشتندیتاشیت
بیخص،PC40استانداردبافریتبادهبزرددرحتیدقیقوکاب اطلاعاتندزدندستر در

دزدننیرسانکابلاًودقیقبصزرتعمنیساییپیادهدرشدهایجادهزاییفاصنهبیزانندزدن
.تاسبنطدیکابلاعمنی،ساییپیادهبهنسدتافزارینرمساییبدتدرهاپیچسی بزق یت
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